


















































专利名称(译) 阵列基板及其制造方法和液晶显示器

公开(公告)号 US8610860 公开(公告)日 2013-12-17

申请号 US13/234394 申请日 2011-09-16

[标]申请(专利权)人(译) 成都京东方光电科技有限公司
京东方科技集团股份有限公司

申请(专利权)人(译) 成都京东方​​光电科技有限公司.
京东方科技集团股份有限公司.

当前申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司.
成都京东方​​光电科技有限公司.

[标]发明人 HUANG WEIYUN
KO YOUNG YIK
XUAN MINGHUA

发明人 HUANG, WEIYUN
KO, YOUNG YIK
XUAN, MINGHUA

IPC分类号 G02F1/1343

CPC分类号 G02F1/136227 G02F1/136286 H01L27/124 G02F2001/134372

代理机构(译) LADAS＆PARRY LLP

优先权 201010286926.3 2010-09-17 CN

其他公开文献 US20120069286A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

所公开的技术涉及阵列基板及其制造方法，以及液晶显示器。阵列基板
包括基础基板。基底衬底包括像素区域和外围区域;数据线和栅极线形成
为在基底基板上横向和纵向交叉以形成多个像素单元，并且每个像素单
元包括在像素电极上方的开关元件，像素电极和公共电极;公共电极在每
个像素单元中具有狭缝，并且是像素区域中的板状电极，当通电时，公
共电极与像素单元的像素电极一起形成水平电场;公共电极线形成在像素
区域中并与公共电极连接。
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